
РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломну роботу виконано на 68 аркушах та перелік посилань на 

використані джерела з 71 найменувань. У роботі наведено 20 рисунків та 3 

таблиці. 

Метою даного дипломного проекту є проектування та створення детектору 

іонізуючого випромінювання на основі фотодіод – сцинтиляційний матеріал. 

У роботі було зроблено аналіз вже існуючих сцинтиляційних детекторів та 

використовуваних в них фотоелементів. Опираючись на характеристики існуючих 

детекторів зроблено аналіз про можливість та переваги використання різних 

фотодетекторів при проектуванні сцинтиляційного детектору. Був обраний 

фотодетектор який найкраще підходить для вирішення поставленої задачі. 

Але через неможливість використати підібраний фотодетектор, було 

прийнято рішення використати альтернативний варіант – фотоелектронний 

помножувач. 

На основі фотоелектронного помножувача та сцинтилятора спроектовано та 

виготовлено сцинтиляційний детектор 

Ключові слова: сцинтилятор, іонізуюче випромінювання, сцинтиляційний 

детектор, фотодіод, фотопомножувач, ФЕП. 
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ABSTRACT 

 

 

The thesis is completed on 68 sheets and a list of references to used sources from 

71 titles. There are 20 drawings and 3 tables in the work. 

The purpose of this diploma project is to design and create an ionizing radiation 

detector on the basis of a photodiode - scintillation material. 

In the work, the analysis of existing scintillation detectors and photocells used in 

them was made. Based on the characteristics of existing detectors, an analysis was made 

of the possibility and advantages of using different photodetectors when designing a 

scintillation detector. The photodetector was chosen which is best suited for solving the 

task. 

But because of the inability to use the picked photodetector, it was decided to use 

an alternative variant - a photoelectron multiplier. 

On the basis of a photoelectron multiplier and a scintillator, a scintillation 

detector is designed and manufactured. 

Key words: scintillator, ionizing radiation, scintillation detector, photodiode, 

photomultiplier, PMT. 
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